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1967 erster DDR Schaltkreis ST1Werner Hartmann




Dabei war es nicht so einfach: Erst 100 Jahre Halbleiterforschung!

Elektrizitiatsleitung in Kkristallisierten
Stoffen unter Ausschlull der Metalle.

Von Bernhard Gudden, Gottingen.
Mit 4 Abbildungen.

,Uber Halbleiter soll man nicht arbeiten, das ist eine Schweinerei, wer
weil3 ob es iberhaupt Halbleiter gibt.*

1931

Wilson 1931 s =

de der 1930er Jahre stellte die semiklassische Theorie Schottkys aber einen
groBen Erfolg dar, da sie im Gegensatz zu den vollstdndig quantenmechanischen
By A. H. Wisown, Emmanuel College, Cambridge. Theorien die Effekte am Metall-Halbleiter-Kontakt in Ubereinstimmung mit den
Beobachtungen beschrieb

The Theory of Electronic Semi-Conductors.

(Communicated by P. A, M. Dirac, .18 —Received June 18, 1931.)

Walter Schottky 1939



Das Sammlungsprojekt der Museen der Stadt Dresden zur Entwicklung der Mikroelektronik

Sammlungsorganisation:

Dresden, Freiberg, Chemnitz, Erfurt, Frankfurt/O., limenavu ...

laufend



https://sammlungsdatenbank-museen-dresden.de/de/sysSearch?node=19722

Stand meiner Sammlung (ein Teil) Mitte 2020
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Welche Themen werden bearbeitet?

Zur besseren Verstandlichkeit wurden einige Hauptthemen gebildet und dazu wurden befragt:

Geschichtliche Entwicklung H. Becker,

Optische Lithografie P. Westphal, W. Kempe,

Elektronenstrahllithografie W. Kaminsky, H. Wolf

lonenlithografie H. Tyroff, A. Steinbrecher, A. Kalz

Rontgenlithografie C. Martin

Uberleitungen/Lizenzen W. Prischmann, P. Gehlert

Ausbildung W. Kempe

MEGA-Projekt B. Junghans, M. Raab, J. Knobloch

Umbruch 1990 K. Scharfe, W. Prischmann, D. Landgraf-Dietz, C. Martin
Spurenmetalle Freiberg Severin

Am 24.8.2022 wurde bei Silicon Saxony eine Alumni-Expertengruppe zur Unterstiitzung gegrindet.
Damit wurde eine Kommunikationsplattform zur Koordinierung und zum Austausch in Zusammenarbeit mit den TSD bere

tlichkeitsarbeit H. Weckbrodt Wir wiinschen uns noch viele lesenswe
https: / /oiger.de; -

Aufbau einer neuen stdndigen Ausstellung
O Bereitstellung fir tempordre Ausstellungen oder Themenprdsentationen
Forschung zu bestimmten Themen
Ermittlung und Darstellung der Anteile weiterer Firmen, wie Elektromat, Hochvakuum, Ardenne
/ Erfassung im ,,Silicon Map* der TSD (s. nachste Folie)


https://www.silicon-saxony.de/home/
https://oiger.de/

Zur Prasentation sollen viele Ergebnisse im Projekt ,,Silicon Map“ dargestellt werden

dargestellt.
Dabei werden Produkte ¢
und erklart.

Besonders wichtig sind hierbei Fotos, wenn méglich, in guter
Qualitat. Was fir die DDR Zeit schwer ist!

http:/ /entdecke.kamerastadi.de



http://entdecke.kamerastadt.de/

Was wird weiterhin in der Sammlung benétigt!

Electrotech’
DL e
PLASMAFAB317H
Semi-automatic system for
17 3inch wafers




Weitere Wiinsche fir Gesprdche:

J. Ludewig Z2

P. Westphal /M. Mazur optische Lithografie
R. Stephan/P. Hibler Technologie

H. Reichardt

Weitere Hinweise zu Personen sind sehr erwinscht!

Vielen Dank fir die Aufmerksamkeit
nd hoffentlich noch viele neue Exponate und noch viele ne
von den Experten, Leistungstragern, Mache |
el (letztlich von den

Kontakt: alumni@silicon-saxony.de
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